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           GaN транзисторы для построения усилителей L – C диапазона
               Компания Mitsubishi Electric анонсировала разработку трех моделей нитрид галлиевых (GaN) транзисторов с высокой подвижностью электронов с выходной мощностью 10 Вт (MGF0840G), 20 Вт (MGF08403G) и 40 Вт (MGF0846G). Транзисторы предназначены для применения в усилителях L – C диапазона (0.5 ГГц – 6 ГГц), которые входят в состав б... далее...

        

        
           Высокоэффективный генератор на коаксиальном резонаторе компании Crystek
               Компания Crystek представила генератор, управляемый напряжением, CVCO55CXT-6900-6900. Рабочая частота 6900 МГц, управляющее напряжение изменяется в пределах от 0.5 В до ~4.5 В. Типовое значение спектральной плотности шума составляет -100 дБн/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +2 дБм. Напряжение питания 8 В, ток по... далее...

        

        
           МОП-транзисторы, поставляемые в корпусе SOT-883L
               Компания Central Semiconductor представила 20 В МОП-транзисторы: N-канальный CEDM7001 и P-канальный CEDM8001. Компоненты поставляются в сверхминиатюрном корпусе для поверхностного монтажа SOT-883L. Транзисторы рассчитаны на ток 100 мА в непрерывном режиме, пиковое значение составляет 200 мА (при длительности импульсов мен... далее...
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